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WYDZIAL PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim Optyczne wlasciwosci nanostruktur

Nazwa w jezyku angielskim Optical properties of nanostructures

Kierunek studiow (jesli dotyczy): Optyka

Specjalnos$¢ (jesli dotyczy): Inzynieria Optyczna i Fotoniczna

Stopien studiow i forma: 1/ II stopien*, stacjonarna / riestacjonarna™

Rodzaj przedmiotu: obowiazkowy / wybieralny/ogélnouczelniany *

Kod przedmiotu FTP003002W

Grupa kursow FAK / NIE*

Wyktad | Cwiczenia | Laboratorium | Projekt Seminarium

Liczba godzin zajec 15

zorganizowanych w Uczelni

(2ZV)

Liczba godzin catkowitego 30

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ | Egzamin/ Egzamin / Egzamin / Egzamin /
zaliczenie | zaliczenie na | zaliczenie na zaliczenie na | zaliczenie na
na ocen¢* | oceng* oceng* oceng* ocen¢*

Dla grupy kurséw zaznaczy¢

kurs koncowy (X)

Liczba punktéw ECTS 1

w tym liczba punktow
odpowiadajaca zajgciom
o0 charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktow ECTS 1
odpowiadajaca zajgciom
wymagajacym bezposredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skresli¢

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1. Zaliczone kursy fizyki i Podstawy Fizyki Polprzewodnikow.

CELE PRZEDMIOTU

Cl1 Nabycie podstawowej wiedzy w zakresie zjawisk oraz procesOw optycznych
wystepujacych w niskowymiarowych strukturach potprzewodnikowych.

C2 Nabycie kompetencji w zakresie badania zjawisk zachodzacych w niskowymiarowych
strukturach polprzewodnikowych.

C3 Nabycie podstawowej wiedzy w zakresie perspektywicznych zastosowan
niskowymiarowych strukturach pétprzewodnikowych.




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK WOI posiada wiedzg¢ o funkcji dielektrycznej, staltych optycznych, odbiciu metalicznym,
czestosci plazmowej 1 wiedzg o oddziatywaniu fotondw ze swobodnymi no$nikami

Z zakresu umiejetnosci:
PEK UO1 potrafi w prostych przypadkach rozpoznac typ procesu optycznego zachodzacego
w nanostrukturach

Z zakresu kompetencji spotecznych:
PEK_KO1 rozumie konieczno$¢ samoksztatcenia

TRESCI PROGRAMOWE
Forma zaje¢ - wyklad Liczba godzin

Wyl | Funkcja dielektryczna. 2
Wy2 | Odbicie metaliczne, czgsto$¢ plazmowa, swobodne no$niki 2
WYy3 | Optyczne przej$cia miedzypasmowe, procesy absorpcji i odbicia 3
Wy4 | Procesy optyczne zwigzane z ekscytonami. 2
Wy5 | Fotoluminescencja. 2
Wy6 | Spektroskopia pobudzania luminescencji. 2
Wy7 | Oddzialywanie fotonéw z drganiami sieci rozpraszanie Ramana. 2

Suma godzin 15

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Prezentacja multimedialna
N2. Konsultacje

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formujaca | Numer efektu Sposdb oceny osiagniecia efektu ksztalcenia
(w trakcie semestru), P | ksztatcenia
— podsumowujaca (na
koniec semestru)

F1 (wyktad) PEK_WO01, Kolokwium zaliczeniowe
PEK _UO01,
PEK_KO01

P=F1
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU

Optyczne wlasciwos$ci nanostruktur

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Optyka
I SPECJALNOSCI Inzynieria Optyczna i Fotoniczna

Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu do | Cele przedmiotu Tresci Numer
efekt efektow ksztalcenia zdefiniowanych dla programowe narzedzia
ksztalcenia kierunku studiéw i specjalnosci (o ile dydaktycznego
dotyczy)
PEK_W01
(wiedza) K10PT_W10_IOF C1-C3 Wyl-Wy7 N1, N2
PEK_U01 K10PT_UO1 Cl1-C3 Wy1-Wy7 NL, N2
(umiejetnosci)
PEK_KO1 K10PT_KO1 C1-C3 Wy1-Wy7 N1, N2

(kompetencje)




